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Sposéb zmniejszania do fladéw zawartofci arsenu i antymonuv z wodnego
roziworv siarczanu w procesie elekirolizy cynku
Patent trwa od dnia 27 stycznia 1958 r.

W zakladach elektrolizy cynku stosowany jest
nastepujacy sposéb oczyszczania wodnego roz-
tworu siarczanu cynku. Celem oczyszczenia roz-
tworu od zawartoéci kadmu i innych zanieczysz-
czenn dodaje si¢ do oczyszczaczy pyl cynkowy z
dodatkiem siarczanu miedzi. Powstaly szlam kad-
mowo-miedziowo-cynkowy oddziela si¢ na pra-
sach filtracyjnych od plynu oczyszczonego, ktéry
zawiera 2-3 mg/litr kadmu, 0,5-0,8 mg/litr arsenu
i 0,8-1,2 mg/litr antymonu. Przy stosowaniu
opisanej wyzej metody zuzycie siarczanu miedzi
wynosi okolo 2,5 kg na tone katod.

*) Wiasciciel patentu o$wiadczyl, Ze wsp6i-
twércami wynalazku sg inz. Mieczystaw Kap-
czynski, inz. Antoni Krél, inz. Danuta Krupkowa,
inz. Henryk Lakomski, mgr Jan Nosel, mgr Jerzy
Adamiczka i inz, Zygmunt Bielawski.

Istota wynalazku jest nastepujgca zmiana tech-
nologii procesu oczyszczania wodnego roztworu
siarczanu cynku. Do koficowej filtracji pitynu w
celu maksymalnego oczyszczenia go od szkodli-
wych zanieczyszczen, jak antymon i arsen, nalezy
zastosowaé prasy filtracyjne typu Shrivera lub
wiréwki. Prasy filtracyjne wypelnia si¢ uprzed-
nio przygotowana masg. Sklad substancji filtra-
cyjnej jest w przyblizeniu nastepujgcy: '75%
sproszkowanego wegla drzewnego, 10% pytu cyn-
kowego, 2% siarczanu miedzi oraz 13% wody.
Substancje filtracyjng sporzadza sie¢ w nastepujg-
cy sposéb: Do rozpuszczonego w niewielkiej ilosci
wody siarczanu miedzi dodaje sie icaltkowitg
ilo§é pylu cynkowego. Otrzymana gabke cynko-
wo-miedziowa miesza sie ze sproszkowanym
weglem drzewnym, ktéry stuzy jako wypelniacz
i érodek utatwiajacy filtracje. Tak przygotowang
masg filtracyjng wypelnia sie ramy pras filtra-
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cyjnych lub wiréwki, ktoére sa’w ten sposéb
przygotowane do przefiltrowania catkowitej ilo§ci
wyprodukowanego przez lugownie oczyszczonego
wstepnie od zawarto$ci kadmu, roztworu siarcza-
nu cynku. Plyn wyplywajacy z pras lub wiré6wek
po przej$ciu przez warstwe substancji filtrujgcej
o grubosci powyzej 5 cm wykazuje nastepujacy
spadek zanieczyszczen szkodliwych dla procesu
elektrolizy cynku: arsen o 0,4-0,5 mg/litr i anty-
mon o 0,5-0,7 mg/litr.

Masa filtrujgca zachowuje swojg aktywnosé
przez okres okolo 60 dni z tym, ze co 7 dni nalezy
wymieniaé papier i piétno filtracyjne w cely
zapobieZenia pogorszeniu sig filtracji wskutek
krystalizacji ZnSO4 i CuSO4 na piétnach.

Sposéb oczyszczania roztworu siarczanu cynku
wedlug wynalazku pozwala na polepszenie ja-
kosci plynu oczyszczonego, kierowanego do ele-
ktrolizy, co w konsekwencji powoduje polepsze-
nie jako$ci cynku katodowego. Dodatkowa ko-
rzyScia jest wyeliminowanie zuzycia siarczanu

miedzi, stosowanego dotychczas do oczyszczania,
co pozwala na polepszenie jako$ci ggbki kadmo-
wej, uzywanej do dalszej przerébki w zakladzie
kadmu.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b zmniejszania do $§ladow zawartosci
arsenu i antymonu w wodnym roztworze siar-
czanu cynku w procesie elektrolizy cynku,
znamienny tym, Ze oczyszczony uprzednio od
kadmu roztwdr siarczanu cynku poddaje sie
filtracji na prasach lub wiréwkach wypelnio-
nych masg filtracyjng skladajaca sie z pylu
cynkowego, siarczanu miedzi i sproszkowanego
wegla drzewnego. .

2. SposOb wedlug zastrz. 1, znamienny tym, Ze
stosuje si¢ warstwe aktywnej masy filtrujacej
o grubosci ponad 5 cm.
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